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Des performances SO-DIMM
impressionnantes optimisees pour les
chipsets Intel série 100.

Faites un Impact dans vos parties avec la mémoire HyperX® Impact
DDR4 SO-DIMM. Elle sélectionne automatiquement la plus haute
fréquence de surcadencage annoncée, jusqua 2 666 MHZ', sans
nécessiter d'ajustement des parameétres du BIOS, et prend en charge
les plateformes exploitant les toutes derniéres technologies des
processeurs Intel. Profitez instantanément de performances optimales
avec une consommation réduite : votre systeme est plus silencieux, plus
froid et plus efficace que jamais. Les temps de latence appartiendront
au passé. Grace a sa forme fine, la mémoire HyperX Impact DDR4
sinstalle facilement dans les ordinateurs portables fins et ultrafins, et
son apparence noire au circuit imprimé assorti lui donne un air agressif.

> Performances rapides pour les systemes
SO-DIMM bases sur les chipsets Intel
série 100
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>Surcadencage automatiq‘ue sur la plus
haute frequence annonceée

>Avecunetensiondel2V,la
consommation est inférieure a celle des
memoires DDR3
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> Forme fine et apparence noire elegante

Caractéristiques / spécifications au dos >>




HyperX Impact DDR4 SO-DIMM

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

> Des performances rapides et puissantes — avec des vitesses
atteignant les 2 666 MHz, une capacité allant jusqu’a 16 Go et des
latences CL13-CL15, la mémoire HyperX Impact SO-DIMM vous
place a I'avant-garde de la technologie DRAM pour ordinateurs
portables. Sa compatibilité avec les chipsets DDR4 des cartes
meres les plus courantes a été vérifiée

> Plug & Play — L'installation de la mémoire HyperX Impact DDR4
est facile et rapide. La mémoire est Plug & Play et sélectionne
automatiquement la plus haute fréquence de surcadencage
annoncée, sans avoir besoin de modifier les parametres du BIOS

> Mémoire DDR4 avec tension faible de 1,2V — avec une
tension de 1,2V, la mémoire DDR4 consomme moins dénergie
et génere moins de chaleur, pour une utilisation plus silencieuse
et une autonomie plus longue

> Une forme fine et une apparence élégante — |étiquette
thermique noire et élégante de la mémoire HyperX Impact DDR4
SO-DIMM et son circuit imprimé assorti lui donnent une allure
agressive. Sa taille compacte la rend idéale pour les ordinateurs
portables et les mini PC

> Fiabilité — testée a 100 % en usine

> Garantie — a vie avec une assistance technique gratuite

SPECIFICATIONS

> Capacités 4 Go, 8 Go (unique) et 8 Go, 16 Go (kits)
> Fréquence 2 133 MHz — 2 666 MHz

> Double canal

> Latence CL13 — CL15

>Tension 1,2V

> Températures de fonctionnement 0 °C a 85 °C
> Températures de stockage -55 °C a 100 °C

> Dimensions SO-DIMM 30 mm x 69,6 mm

> Chipsets compatible avec les chipsets Intel série 100

REFERENCES HYPERX
HX4215131B/4
HX421513IBK2/8
HX4215131B/8
HX4215131BK2/16
HX424514IB/4
HX424514IBK2/8
HX4245141B/8
HX424514I1BK2/16
HX426515IB/4
HX426515IBK2/8
HX426515IB/8
HX426515IBK2/16

1 La mémoire HyperX DDR4 PnP fonctionne sur la plupart des systémes DDR4 jusqu'a la vitesse
autorisée par le fabricant de I'équipement et spécifiée dans le BIOS. La mémoire PnP ne peut pas
augmenter la vitesse de la mémoire systéme au-dela des spécifications du BIOS.
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